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MEMORIA DESCRIPTIVA

p era  s o l i c i t a r

P A T E N T E  D E  I N V E y c i D N

en

E S P A Ñ A  
por VEINTE an o s

a  nombr e da OOMPAGMIE POUR DA PABRICATICN DES OCMPTBURS ET 

MATE3I3L D'USINES A SAZ. e n t id a d  f r a n c e s a , e s t a b le c id a  en  

1 2 , H a c e  dea B ta ta - U n ie , M entrouge ( S e n a ) ,  p a r :

"UNA MEJORA. EN DOS ANALIZADORES ELECTRONICOS".
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Sab id o  e a  que en  l o s  a n a l iz a d o r a s  de h az  de 

e le c t r o n e s  r á p id a s ,  e l  b lan co  h e r id o  toma un p o te n c ia l  l i ­

geram ente s u p e r io r  a l  d e l  anodo f i n a ! ,  y  que e l  ren d im ien to  

poco e lev ad o  de e s t a s  c l a s e s  de b la n c o s  a i s l a d o s  s e  debe a 

e s t e  p o te n c ia l  p o s i t i v o .  Se ha p ro p u e s to , en p a r t i c u l a r  por
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la  s o l ic i t a n te  (paten te nc 902.338),* red u cir en algunos 

v o lt io s  e l  po ten cia l de l a s  p a r t íc u la s  a i s l a d a s  por un 

riego  d.a e lectro n es b astan te  le n to s  pera aco rta r  una carga 

negativa s in  provocar em isión secu n d aria .

E ste  procedim iento, ap licad o  a blancos nor­

malmente u t i l iz a d o s  (m osaicos de iconoscopio) no ha re su l­

tado totalm ente s a t i s f a c t o r io ,  porque e l  aumento r e la t iv a ­

mente pequeño de la. se n s ib il id a d  era- con trarrestado  por la  

ap aric ió n  de manchas de gran am plitud.

El invento, sistem a Renato Barthelem y, ob­

je to  de la  presente p aten te , permite obtener una ganancia 

de se n s ib ilid a d  aplicando e l r ie g o  e le c tró n ic o , preconi­

zado anteriorm ente, a un blanco que solo presenta re lie v e s  

muy pequeños de p o te n c ia l, comparados con l a s  velocidades 

in i c ia l e s ,  expresad'-a en v o l t io s ,  de lo s  e le c tro n e s secun­

d ario s em itidos por e l  impacto del haz de a n á l i s i s .

E sta condición se  r e f ie r e  a ip  de l^  cons­

tru cción  de blancos de capacidades u n ita r ia s  muy grandes; 

e l  d ie lé c tr ic o  debe presentar c o e fic ie n te s  e levad os, y su 

grueso debe b a ja r  a menos de 2 m ieras, l a  se n s ib il id a d  

del sistem a se  m u ltip lica  entonces por un fac to r  de 4 a  6 

en g en era l, per e l  envío a la  su p e r f ic ie  a is la d o ra  de un 

f lu jo  conveniente de e lec tro n es le n to s .

El invente e s  a p lic a b le  en p a r t ic u la r  a lo a  

b lancos que reciben  una imagen e le c t r ó n ic a , en lo s  apara­

to s  denominados supericonoscop ioa.

Esta s o l ic i tu d , que corresponde a l a  pre­

sentada en Francia el 4 de Agosto de 1949, bajo él nume-
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re P.V. 576.386, se  ?coge *  l o s  b e sa iio i.ee  del a r t íc u lo  51 
Hel v igen te  E sta tu to  sobre Propiedad In d u s tr ia l .
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üos puntos de invención propia y nueva que 

se  presentan para que sean  ob jeto  de e s ta  paten te  de Inven- 

ol^n en España, por VEINTE añ os, son lo s  s ig u ie n te s :

i s .  — una mejora en lo s  an a liza d o re s  e lec-  

trán ioos de te le v is ió n  de haz explorador de e lectro n es 

ráp id o s, oara.etarizada por l a  combinación de un blanco 

de muy pequeño grueso de d ie lé c t r ic o ,  in fe r io r  a 2. 10**^ 

centím etros, oon una o mós fu en tes de e le c tro n e s  len to s  

que riegan  uniformemente dicho blanco s in  provocar emi­

sión  secu n d aria .

g s .  -  unp mejora en lo s  an a liza d o re s  e le c ­

tró n ic o s .

Tal y como se ha d escr ito  en la  Memoria

que antecede y oon l o s  f in e s  que ae han e sp e c ific a d o .

Esta. Memoria consta de t r e s  h o ja s  e s c r i t a s  

por .una. so la  cara..

Maaria, ̂ jUNLig$n -
P . A.
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